
















































专利名称(译) 薄膜晶体管和包括其的有机发光显示装置

公开(公告)号 US20180012946A1 公开(公告)日 2018-01-11

申请号 US15/643206 申请日 2017-07-06

[标]申请(专利权)人(译) 乐金显示有限公司

申请(专利权)人(译) LG DISPLAY CO.，LTD.

当前申请(专利权)人(译) LG DISPLAY CO.，LTD.

[标]发明人 BANG HYUNGJIN
SHIN MINHO
LIM BYUNGJUN

发明人 BANG, HYUNGJIN
SHIN, MINHO
LIM, BYUNGJUN

IPC分类号 H01L27/32 H01L29/66 H01L29/786

CPC分类号 H01L27/3248 H01L29/78618 H01L29/78675 H01L2227/323 H01L29/66757 H01L29/66969 H01L29
/7869 H01L27/1222 H01L27/1225 H01L27/3262 H01L29/78624

优先权 1020160085956 2016-07-07 KR

其他公开文献 US10529786

外部链接  Espacenet USPTO

摘要(译)

薄膜晶体管包括有源层，栅电极，源电极和漏电极。栅电极与有源层重
叠。源电极和漏电极连接到有源层。有源层包括连接到源电极的源区，
连接到漏电极的漏区，与栅电极重叠的沟道区，在源区和沟道区之间的
第一电阻区，以及在它们之间的第二电阻区。漏区和沟道区。第一电阻
区的长度大于第二电阻区的长度。
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